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A Al A2 Al b
Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
1.75 0.10 0.225 1.30 1.40 1.50 0.55 0.60 0.65 0.23 0.31
Symbol Parameter (Unit : mm)
bl c cl D E
Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
0.22 0.25 0.28 0.20 0.24 0.19 0.20 0.21 4.80 4.90 5.00 5.80 6.00 6.20
Symbal P: (Uit ; mm)
El v h 7 11 a
Min | Nom | Max [ T | Min | Nom | Max | Min | Nem | Max [T | Min | Nom | Max
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2021/01/20 Page 8 of 9 Version: 1.0




TTP224C-BSBN
11TP224C-BSB
HERpE

TTP224C-BSBN & TTP224C-BSB
3% £ 4] SSOP-16

O— AN ™M o
ggQCcag n k=
aooa=0nO
FFFF®NOO>Z=
nannonnnn
LLIDNC2
(@)
— N ON®
dudduuud
oOx~-NOmMmMAO M
TREEdoo?
<C -l
TTP224C-BSBN / TTP224C-BSB
HEF XHAF AWUSF

TTP224C-BSBN

No Support No Support
TTP224C-BSB

@ T &
1.2021/01/20
R4S A 1 SR A1.0

2021/01/20 Page 9 of 9 Version: 1.0




